Tranzisztor hiitése

G,, - hOvezetés: a zaroréteg €s a hiitékornyezet kozotti hdmérsékletkiilonbség miatt
idéegység alatt tavoz6 hdmennyiség.

Po - veszteségi teljesitmény, 1ddegység alatt keletkez6 hdmennyiség.

Ry, - héellenallds (R, = %3 ).
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T -T 0
Rin = JP [Cﬁv]

tot

T; - a zaroréteg legnagyobb megengedett homérseklete,

T, - akérnyezet hdmérséklete (gyakorlatban T, = 45-C°)
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tranzisztor knstaly

hatofelillet
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Ry - @ zaroreteg €s a tranzisztortok kozotti hdellenallas
R

Rian - @ hiitofeliilet és a kornyezeti levegd kozotti héellenallas

mea - @ tranzisztortok és a hiitéfeliilet kozotti hdellenallas

Héellenallas hiit6feliilet nélkil: Ry, = Ry + Ryea

Héellenallas hiitofeliilettel: Riia = Rinie + Rinca + Ripan
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Ahol F [cm?], hiitéfeliilet,
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o - héatadasi tényezd, anyagtol, kialakitastol helyzettdl fiigg, értéke 0.5 = 3- preear
cm® -
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, ahol a gyakorlati értéke 1 = 500~ﬁ.
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Szampélda:

Tranzisztor: DD249 C, npn tipust teljesitménytranzisztor,

T,=150-C°,
Aluminium hiitélemez, R, =1.2-C°/ W
Csillamlemeznél R, =0.5-C°/ W

T =40-C°

thca

a) Mekkora lehet a maximalis veszteségi teljesitmény amelyet a tranzisztor képes
elviselni?

Megoldas: Ry, =Ry +R
R, =1.5-C°/ W+0.5-C°/ W+1.2-C°/ W=32.C°/ W
b _Ti-Tc _150-C"-40-C° _110
R, 32-C°/ W 32

b) Mekkora hiitéfeliiletet kell alkalmazni P=40 W teljesitményig, hogy a
zaroréteghOmérséklet ne 1épje tul a megengedettet?

thjc thca + Rthah

W ~34-W

T -T .C°—40.C° 0 0
R, =11 _Te_150-C"-40-C" 110 C°_, o C"
P, 40-W 40 W W
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Rthah = Rth - Rthjc - Rthca = 275W_15W_05W: 075W
0 2
F = 1 :5()0.&.#.&%666.“712

a - Ry W 075 C°



